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(57) Abstract: Disclosed is a radiation receptor (1) comprising a semiconductor body (2) that has a first active region (210) and a
second active region (220) which are used for detecting radiation. The first active region (210) and the second active region (220)
are located at a distance from each other in a vertical direction. A tunnel region (24) is arranged between the first active region
(210) and the second active region (220). The tunnel region (24) is connected in an electrically conducting manner to a connecting
surface (31) which is used for externally contacting the semiconductor body (2) in an electrical manner between the first active re-
gion (210) and the second active region (220). A method for producing a radiation receptor is also disclosed.
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Es wird ein Strahlungsempfanger (1) mit einem Halbleiterkrper (2) angegeben, der einen ersten aktiven Bereich (210) und einen
zweiten aktiven Bereich (220) aufweist, die jeweils zur Detektion von Strahlung vorgesehen sind. Der erste aktive Bereich (210)
und der zweite aktive Bereich (220) sind in vertikaler Richtung voneinander beabstandet. Zwischen dem ersten aktiven Bereich
(210) und dem zweiten aktiven Bereich (220) ist ein Tunnelbereich (24) angeordnet. Der Tunnelbereich (24) ist mit einer An-
schlussfliche (31) elektrisch leitend verbunden, die zur externen elektrischen Kontakt ierung des Halbleiterkorpers (2) zwischen
dem ersten aktiven Bereich (210) und dem zweiten aktiven Bereich (220) vorgesehen ist. Weiterhin wird ein Verfahren zur Her-
stellung eines Strahlungsempfingers angegeben.
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